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SPOSOB GALWANICZNEGO OSADZANIA POWLOK ZE STOPW CYNY

Przedmiotem wynalazku jest sposéb galwanioznego osadzania powlok ze stopdéw cyny
o zZwiekszonej odpormoéci na utrate lutownosci zwiaszcza na elementach obwodéw elektro=
nioznych,

Galwanicznie naniesione powloki ze stopéw oyny cechujg si¢ latwa utrata lutownosci
Juz po krétkim okresie czasu, Celem zwig¢kszenia odpormos$ci powlok na utrate lutownosoci
najozedciej stosuje si¢ proces obtapiania powlok a niekiedy pokrywanie powierzchni powlok
odpowiednimi substancjami organicznymi., Wymienione sposoby s niedogodne i wywagajg dodat-
kowych operacji technologicznych. Znane s3 1 stosowane metody galwanicznego nanoszenia
powlok z ozystych metali w polu ultradzwiekowym przez co uzyskuje sig zwykle zmnie jszenie
nadnapigcia stgzeniowego na katodzie, a zatem zwigkszenie dopuszczalnych gestodci pradu
katodowego Jak réwniez przy duzych intensywnos$ciach pola -~ zmiany rozmiaréw i1 ksztaltédw
krysztatéw metali, Pole ultradZwig¢kowe zastosowano rdowniez w celu przeciwdziatania powsta~

waniu wiskerséw na galwanicznie nanoszonej cynie, prawdopodobnie w wyniku zmmie jszenia
zawarto$ci wodoru w metalu., W przypadku galwanicznego nanoszenia stopdéw na ogdél pole
ultradZwi¢kowe sprzyja powstawaniu powlok proszkowych lub gabczastyoh, prawdapodobnie
réwniez w wyniku obnizania nadnapigcia a zatem réznicowania potencjalédw wydzielenia posz-
czegdlnych sktadnikéw stopu, zwlaszcza w pordwnaniu z kgpiela zawierajaca substancje
powierzchniowo czynne,

Celem wynalazku jest omini¢cie niedogodnoséci zizzanych z dazeniem do zwigkszenia
odporno$ci powlok ze stopéw cyny na utrate lutownosci,

Cel ten osiagnie¢to przez opracowanie sposobu galwanicznego osadzania powlok ze sto-
péw cyny z kgpieli fluoroboranowej, o zwigkszonej odpornosci na utrate lutownosci, ktérego
istota polega na tym, Ze podczas procesu galwanicznego stosuje si¢ nadiwiekowienie kgpieli
polem ultradiwigkowym o czestotliwosci 18-~100kHz i intemsywnosci 0,05«1,5 H/cmz.
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Sposdéb wediug wynalazku pozwala na bezpo$rednie uzyskanie w procesie galwanicznym,
bez dodatkowych operacji powlok o znacznie zwiekszonej odpormosci na utrate lutownosci,
Przyklad. Osadzano powiokli cynowo=olowiane na piaskich powierzchniach z typowej kgapieli
fluroboranowej przy gestoéciach pradu od 0,5 do 3 A/d.nz. Przeprowadzono dwie serie pomia-
réw = bez pola ultradiwiekowego i przy nadiwie¢kawianiu kapieli polem ultradiwig¢kowym
o intensywnos$ci 0,1 U/cnz. Na powierzchnie powlok starzone w cisgu 50 dni nanoszono po
1 kropli 25% roztworu kalafonii w alkoholu izopropylowym, ktadziono walec lutowia o $red-
nicy 2,7 mm i masie 63 mg i po odparowaniu alkoholu ogrzewano powloki tak, by osiggaty
temperature 523 K w czasie 35 s, Mierzono powierzchnie rozlewu lutowia, ktére przyjeto za
miare lutownos$cl powlok, Wyniki pomiardéw przedstawiono w formie wykresu, z ktérego wynika,
Ze powierzchnie rozlewu na powiokach otrzymanych w polu ultradiZwigekowych /a/ sg w przyblia
zeniu dwukrotnie wieksze od powierzchni rozlewu na powliokach otrzymanych bez tego pola /b/.

Zastrzezenioe patentowe

Sposéb galwanicznego osadzania powlok ze stopdéw cyny, z kapieli fluoroboranowej,
o zwig¢kaszonej odpornosci na utrate lutownosci, znamienny tym, 2e podczas proce=
su galwanicznego stosuje sie nadZ?wiekowienie kapieli polem ultradZzwiekowym o czestotli=
wodci 18-100 kHz i intemsywnosci 0,05-1,5 H’/cmz.
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